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Neste trabalho foi estudado o efeito da adig¢do de 5,71 % em peso de concentrado de itria
(75 % Y,05, 15 % Dy,04, além de Gd,0;, Ho,0;, Tb,O5 e outros ) e 4,29 % de Al,O; na
densificagdo de amostras de B- Sis AlLONg, ( x = 0,4 ¢ 0,8 ) sinterizadas a 1750°C por | hora em
atmosfera controlada de N,. Foram obtidas densidades de 95 e 99 % da tedrica para as amostras
com x = 0,4 e 0,8, respectivamente. Por difragdo de raios X apenas a fase - Si;N, foi detectada.
Superficies polidas foram observadas em MEV, utlizando-se elétrons retroespalhados, para analise
da distribui¢do de fase vitrea, a qual contém os 6xidos de terras raras. A amostra com x = 0,8
apresenta distribuigdo bastante homogénea dos aditivos, revelando que para esse valor de x ha a
formagéo de maior quantidade de fase liquida durante a sinteriza¢do e consequente maior densifi-
caglo. As superficies atacadas quimicamente ( hidroxido de sodio a 350°C por ~2,5 minutos )
revelam a distribuigdo homogénea dos grdos de (-Sialon, sem crescimento anormal, nas duas
amostras x = 0,4 e 0,8, figuras 1 e 2, respectivamente.




